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Breve descrlpcmn del trabajo a desarrollar por el estudlante
Incorporacién de un modelo de contactos metal-organico en un modelo transistores
‘organicos en la region subumbral y su aplicacion a sensores. Uno de los nichos de
aplicacion de los OTFTs se encuentra en los sensores o en los fotodetectores . Cuando un
transistor es utilizado como sensor, la regidén donde se observan las mayores variaciones
de corriente por efecto de la excitacion externa es la regién subumbral. Se ha
demostrado también que la parte del transistor que es mas sensible a la radiacién es la
'zona de los contactos. La incorporacién de los efectos de los contactos a modelos que
‘describen esta regién puede ayudar a caracterizar estos dispositivos. 1°) Se partira de
un modelo compacto para transistores que trabaja en la regién umbral al que se le
incorporaran modelos para la region del contacto. 2°) Se monitorizara la densidad de
carga libre en la regién del contacto bajo la presencia de diferentes condiciones
atmosféricas o diferentes niveles de radiacion, segin se trate. En este sentido la
‘incorporacion de nuestros modelos de contacto a modelos compactos que trabajen en la
regién subumbral seria una poderosa herramienta para llevar a cabo esta tarea. La
generacién de cargas por diferentes mecanismos fisicos o quimicos hace disminuir la
‘resistencia de la regidn del contacto. 3°) Se determinara la relacion entre la resistencia
‘del contacto con la tensién umbral del dispositivo. De esta forma se puede abrir la puerta
al disefio especifico de contactos mediante monocapas autoensambladas “ se/f~assermbled
‘mono/ayers” con la idea de optimizar la resistencia del contacto y maximizar el efecto
sen5|t|vo en TFTs organlcos
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